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2201Xe10.75 136Xe20+ 10.75MeV/u 18.25MHz(RRC+RILAC2) 1pnA

Run Summary Sheet :  CAMAC & LabView 条件全て書くこと

Att Det.Setup
Fname start stop Header Ender / LogNote pg.Elapse コメント 100 10 5 3 2 Trig Wob AuF Kap IC1 PL1 PL2 IC2 Air1 Air2 PL2,IC2,SSD

実験前 LogNote: E5exp(8)_

SSD= Krgain : 2201Kr,Ar,Xe で共通
実験中：Beam調整時 PL:2110Arのママ

22/01/18 ZnSスポット調整 p.170,172

Cap 1 15:17:00 Cap01_上流ZnSIN mpg 1 1 1 0 0 × × 25u × × × 25 13
2 cap02_ZnS上流vs下流 jpg
3 Cap03_上流ZnS Out mpg
4 Cap04_Zslide mpg ExpRmm=125~135らしい(PL1無しで) 像は大きくならない
5 Cap05_ZnS中心焼けている mpg ZnS焦げた！
6 Cap06_TQ軸OK mpg
7 Cap07_Au膜各種 mpg
8 Cap08_WobR10,20,30 mpg WobR(Ar95）=10,20,25,30->20,17,13,15,9
9 Cap09_Au2umWobR30 mpg

10 Cap10_Gaf03_Au2umWobOFF mpg

Gaf焼き(1) Gaf:: HD-V2 □85x85mm @ Ysld p.170

無し：Att vs IC2@Air2 IC2@Xclmt

Gaf 1 16:20:00 Au6um WobR=0 30sec　弱すぎた 1 2 1 0 1 OFF 6um
2 Au6um WobR=0 2回目 60sec ビーム２倍で60sec 1 2 1 0 0 OFF 6um
3 Au2um本命 WobR=0 35sec OFF 2u
4 Au0.75um WobR=0 30sec かなり黒い OFF 0.75u
5 Au2um本命 WobR=30 60sec R30 2u
6 Au0.75um WobR=25 40sec 中心薄い！ R25 112u DAC1=0.3585 2=0.4500

回路調整 p.171

17:10:00 PL1=500uΦ35新品 PL2=25u(Xe用)前回使用 PL1,PL2同時にhit無い/OK

PL HV（１：利用「前」） PL1, PL2 @ Air2 同時に測定

PLHV01- 1 17:59:28 18:00:04 plhv01-01 PL1,PL2=700,800V 0:00:36 PL2=2kcps 2 2 1 0 1 PorS(0) R30 2u PL1(500uΦ35)
2 18:00:39 18:01:30 plhv01-02 PL1,2=800,900V 0:00:51 PL1＝900V PL2=1100Vで決定 PL2(25u:Xe用)
3 18:02:00 18:02:47 plhv01-03 900,1000V 0:00:47 Thr PL1=-308,-1508 PL2=-155mV
4 18:03:24 18:04:18 plhv01-04 1000,1100V 0:00:54
5 18:09:36 18:10:41 plhv01-05 HVfix PL1,2=900,1100V 0:01:05 <- HVfix PL1:PL2=1:3.2

scnAtt： PL1Φ35 vs PL2 PL1=1000V(230uA)  IC2 @ Air2(X=0 Center) 

scnAtt01_202201181825 100cps -> Step 10倍 -> 2.5Mまで p.173
18:25:00 18:35:00 測定 30sec 設定 0:10:00 scnAtt本番 3 2 1 0 0 ～ R30 2u 〇 〇 PL2@Air2

cam_run忘れた 1 1 1 0 0

scnZic： ExpRmm サーチ
scnZic01_202201181859 5mmStep  x 30sec p.173 PL1=ON,PL2=OFF, IC2大=onZsld R30 2u 〇 ☓ 〇IC2大Zsld

18:59:00 19:10:00 ~ 100mm でRange 0:11:00 PL1=300K, IC2=1.7-7A 1 2 1 0 0
scnZic02_202201181917.dat 2mmStep  x 30sec 同上

19:17:00 19:40:00 0~ 90mm 本番 0:23:00

scnZｓｓｄ： Espc(1)　PL1Φ35有り p.175

scnZssd01- 手動:Z=50mm でRng? Al遮光でか？ PL1=1k, Sor=450cps 2 2 1 0 3 R30 2u 〇 ☓ 〇SSD Zsld
1 20:33:51 20:35:51 scanZ001  0.0 mm 0:02:00
2 20:35:54 20:37:53 scanZ002  5.0 mm 0:01:59
3 20:37:55 20:39:54 scanZ003 10.0 mm 0:01:59
4 20:39:57 20:41:57 scanZ004 15.0 mm 0:02:00
5 20:42:00 20:43:57 scanZ005 20.0 mm 0:01:57
6 20:44:00 20:46:07 scanZ006 25.0 mm 0:02:07
7 20:46:20 20:48:07 scanZ007 30.0 mm 0:01:47
8 20:48:09 20:50:07 scanZ008 35.0 mm 0:01:58
9 20:50:09 20:52:07 scanZ009 40.0 mm 0:01:58

10 20:52:09 20:54:07 scanZ010 45.0 mm 0:01:58
11 20:54:09 20:56:07 scanZ011 50.0 mm 0:01:58
12 20:56:09 20:58:09 scanZ012 55.0 mm 0:02:00
13 20:58:12 20:58:18 scanZ013 60.0 mm 0:00:06

21:00 ビーム調整終了 p.181 架台交換
22/01/18 BmSht無い！ Xclm支柱で急遽作製
22/01/19 1:35 (ML04-2)利用スタート p.182
22/01/19 13:25 (ML04-2)利用終了 加速器ロスタイム＝0min

14:10:00 利用者片付け終了 架台交換
実験中：　ML04利用終了後

22/01/19 14:30:00 E5閉める

PL HV (２：利用後) p.188

PLHV02- 1 14:39:27 14:40:22 plhv02-01 PL1,PL2=700,800 e 0:00:55 2 2 1 0 0 R30 2u 〇 〇 PL2(25u:Xe用)
2 14:40:56 14:41:50 plhv02-02 800,900V e 0:00:54
3 14:42:18 14:43:40 plhv02-03 900,1000V e PH=1/2 0:01:22
4 14:44:30 14:45:37 plhv02-04 1000,1100V e 0:01:07

scnZic： 厚さ測定
scnZic03_202201191532 現setup ++ PL1遮光Box p.188 PL1=ON, IC2大=onZsld R30 2u 〇 ☓ 〇IC2大Zsld

15:32:00 15:50:00 5mmStep  x 30sec 0:18:00 PL1=300K, IC2=1.4-7A 1 2 1 0 0
scnZic04_202201191604 現setup ++ Kap25um -->ダメ Kap落ちてた R30 2u

16:04:00 16:22:00 0:18:00
scnZic05_202201191631 現setup ++ Kap25um R30 2u

16:31:00 16:43:00 0:12:00
scnZic06_202201191659 Wob=OFF, Au 6um コレを基準にして、 OFF 6u

16:59:00 17:14:00 0:15:00 PL1=250K, IC2=1.５-7A 1 2 1 0 0
scnZic07_202201191716 #06 ++ Au2um

17:16:00 17:28:00 0:12:00 1 2 1 0 0 OFF 6+2u
scnZic08_202201191734 同上#07で、 念のため WobR=30 で

17:16:00 17:28:00 0:12:00 1 2 1 0 0 R30 6+2u

Gaf焼き(2) Gaf:: EBT3 □85x85mm @ Ysld p.189

無し：Att vs IC2@Air2 IC2@Xclmt

Gaf 11 18:20:00 Au 2um WobR=25 30sec  PL1=350k 1 2 0 0 0 R25 2um
12 Au 2um WobR=20 30sec R20 2um
13 Au 0.75um WobR=20 30sec R20 0.75u
14 Au 0.75um WobR=15 30sec R15 0.75u
15 Au 2um WobR=30 Z=50位置 50sec E低下なので長め R30 2um
16 Au 2um WobR=30 Z=65位置 90sec Gaf感応層ギリギリだったかも R30 2um

scnZｓｓｄ： Espc(2)　PL1無し Kap直後から
scnZssd02- PL1無し Z=0:Kap+13mm から p.190 Sor=400cps 2 2 1 0 2 R30 2u 〇 ☓ 〇SSD Zsld Trig＝Sor

1 19:20:07 19:25:04 scanZ001  0.0 mm 0:04:57 10mm Step x 300sec
2 19:25:07 19:30:06 scanZ002 10.0 mm 0:04:59
3 19:30:09 19:35:06 scanZ003 20.0 mm 0:04:57
4 19:35:09 19:40:08 scanZ004 30.0 mm 0:04:59
5 19:40:10 19:45:08 scanZ005 40.0 mm 0:04:58
6 19:45:11 19:50:08 scanZ006 50.0 mm 0:04:57
7 19:50:11 19:55:10 scanZ007 60.0 mm 0:04:59
8 19:55:13 20:00:13 scanZ008 70.0 mm 0:05:00
9 20:00:16 20:05:16 scanZ009 80.0 mm 0:05:00

10 20:05:19 20:10:16 scanZ010 90.0 mm 0:04:57
22/01/19 20:15:00 MT終了

加速器E測定： タマキ、小山
22/01/18 13:30:00 E(Xe) = 10.855 MeV/u p.164

以上。
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